
La simulation numérique prend de plus en plus une part 
importante dans les études CEM à toutes les échelles. De la 
simulation des effets de la foudre au niveau d’un avion jusqu’à 
la simulation de l’immunité d’un composant électronique 
unitaire on peut déployer plusieurs outils, différents mais 
complémentaires, pour investiguer le comportement CEM et 
créer ainsi une bibliothèque de modèles permettant d’obtenir 
des résultats très proches des caractérisations expérimentales. 
D’ailleurs, dans ce domaine on parle de plus en plus de 
“tests virtuels” qui peuvent aider les concepteurs de modules 
électroniques et de systèmes complexes à anticiper les effets 
CEM et limiter ainsi les risques de non-conformité. Dans cette 
présentation, nous abordons les principes généraux de la 
simulation et nous donnons quelques cas d’usage pour 
montrer différentes facettes de la simulation numérique en 
CEM.
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